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Funkcni vzorek

Trihladinovy NPC napét'ovy pulzni usmérnovac
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,Metodika hodnoceni vysledkd vyzkumnych
organizaci a hodnoceni vysledkd ukonéenych
programu (platna pro léta 2010 a 2011 a rok
2012)* je uplathovan funkéni  vzorek
,Trihladinovy NPC napétovy pulzni

usmeérnovac”.

Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti
s feSenim projektt TA01010863 a

CZ.1.05/2.1.00/03.0094.

Predkladany funkéni  vzorek slouzi k
usmérnéni tfifazové sit€é pro vytvoreni
stejnosmérného zdroje napéti o hodnoté
700 V.

Tento funkéni vzorek je zmenSenym
modularnim  modelem  vysokonapétového
pulzniho usmérnovace, ktery slouzi k ovéreni

fidicich algoritm( vysokonapétovych topologii.

Tiihladinovy napétovy pulzni usmériovac
vyuziva jednu z moznych topologii uréenych
pro vysokonapétové aplikace. V tomto
pfipadé se jedna o topologii NPC (Neutral
Point  Clamped), kterou Ize snadno
modifikovat na ANPC (Active Neutral Point
Clamped).

Jako vykonové prvky jsou pouzity IGBT
tranzistory od firmy Semikron SKM75GB12V
v pouzdfe SEMITRANS 2. Toto pouzdro
obsahuje dva IGBT tranzistory se zpétnymi

diodami zapojenymi jako pulmustek.

Jmenovity proud IGBT tranzistoru je 75 A a
napéti 1200 V. Celkovy vykon napétového

pulzniho usmérfiovace je 30 kW.

Cely trojfazovy ANPC pulzni usmérfiova¢ se
sklada z celkem osmnacti IGBT tranzistor(, to
znamena devét pouzder SEMITRANS 2.

Jako budi¢e IGBT tranzistor jsou pouzity
optobudi¢e HCPL 316 s desaturaéni ochranou
a posilujici budi¢e IXDN409.
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